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19 de febrero de 2009

Convocatoria de Ayudas para la Contratacion de Personal

El proyecto CPAN del programa CONSOLIDER INGENIO 2010 convoca 9 ayudas para la
contratacién de personal por parte de grupos pertenecientes al CPAN. Los contratos propuestos
en esta convocatoria estan destinados a proporcionar apoyo técnico a la labor investigadora de
los grupos, en una serie de lineas prioritarias dentro de las acciones estratégicas del Proyecto
CPAN. La descripcion de estos contratos, 7 de Titulado Superior y 2 de Titulado Medio,
aparece detallada en el Anexo I. La duracién méxima de la ayuda asignada a cada contrato sera
de dos afios.

Los grupos participantes en el proyecto CPAN se esforzardn en dar publicidad a la presente
convocatoria para optimizar el nimero y calidad de las solicitudes recibidas.

1) Cuantia y naturaleza de las ayudas

Las ayudas para cada uno de los contratos especificados en el Anexo | se destinaran a la
cofinanciacién del coste total de la contratacion, entendiendo por tal la suma de la retribucion
bruta méas la cuota empresarial de la Seguridad Social. Las entidades beneficiarias contrataran a
los candidatos seleccionados, de acuerdo con la legislacion laboral vigente.

Para los titulados universitarios de grado superior, la cuantia anual de la ayuda sera de 30.000
euros, siendo la retribucién minima que deberan recibir, y que se debera indicar en el contrato,
de 27.000 euros (salario bruto).

Para los titulados universitarios de grado medio, la cuantia anual de la ayuda sera de 25.000
euros, siendo la retribucion minima que deberan recibir, y que se debera indicar en el contrato,
de 22.000 euros (salario bruto).

La cofinanciacion de las ayudas sera responsabilidad de los grupos y organismos beneficiarios,
gue asumiran los incrementos retributivos del personal contratado en afios posteriores, asi como
las repercusiones de los incrementos de la cuota empresarial de la Seguridad Social. Las ayudas
concedidas serdn compatibles con otras ayudas o subvenciones, siempre gue conjuntamente no
superen el coste total de la contratacion.

Las entidades beneficiarias estaran obligadas a poner a disposicidn del personal contratado las
instalaciones y medios materiales necesarios para el desarrollo normal de su trabajo, asi como
garantizarles los derechos y prestaciones de los que disfruta el personal de la entidad de similar

categoria.
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En el caso de interrupcion del contrato, la entidad beneficiaria y el personal contratado estaran
obligados a comunicar esta interrupcion al Coordinador del CPAN, en el plazo maximo de 15
dias naturales desde la fecha en que se produzca.

2) Requisitos de los candidatos

Las personas cuya contratacion se cofinancie mediante esta actuacién deberan ser titulados
universitarios de grado superior o medio segin se exija en el contrato al que opten. Los
candidatos deberan estar en posesion de la titulacion exigida en la fecha de presentacion de la
solicitud.

3) Formalizacion y presentacion de solicitudes

Las solicitudes seran presentadas por los candidatos a través de una aplicacion telematica a la
gue se puede acceder desde la pagina web del proyecto CPAN: http://www.i-cpan.es. y deberan
incluir:

1) Los datos personales del candidato.

2) El contrato al que se opta.

3) EIl Curriculum Vitae del candidato, incluyendo copia escaneada de la certificacion
académica y titulacion.

El plazo para la presentacion de solicitudes comenzaréa el dia 20 de febrero de 2009 y finalizara
el 12 de marzo de 2009, ambos inclusive.

El grupo beneficiario deberd completar la aplicacion con un informe sobre la idoneidad de cada
uno de los candidatos para las labores previstas, asignando un orden tentativo de prioridad a
cada candidato. Estos informes se tramitaran también a través de la aplicacion telemética
instalada en la pagina web del CPAN. La fecha limite para la recepcion de los informes es el 20
de marzo de 2009.

4) Evaluacion de las solicitudes

La evaluacion de las solicitudes se llevara a cabo por una Comision de Evaluacién nombrada
por el Comité Ejecutivo del CPAN. Dicha comision valorard y ordenard las solicitudes segln
los siguientes criterios:

1) Adecuacion del candidato para el desarrollo de las tareas a realizar, en funcion de la
formacion técnica requerida.
2) CV del candidato.

La resolucion con la lista de candidatos seleccionados se publicara en la pagina web del CPAN.
La Comisién de Evaluacion podra proponer, en su caso, una lista de suplentes.

CPAN

IFIC, CSIC — Universidad de Valencia
Email: cpan@ific.uv.es Edificio Institutos de Investigacion
Tel.: +34 96 354 3473 Apartado de correos 22085

Fax: +34 96 354 34 88 E-46071 Valencia. Espafa


http://www.i-cpan.es/

CPAN ~ CENTRO NACIONAL DE FiSICA DE
wmeozo  PARTICULAS, ASTROPARTICULAS Y NUCLEAR

Los candidatos propuestos deberan confirmar en un plazo de 15 dias naturales su aceptacién por
correo electrénico dirigido tanto al grupo beneficiario como a la Oficina del CPAN. Si
transcurrido dicho plazo no se ha recibido dicha confirmacion, el Comité Ejecutivo del CPAN
podra seleccionar al siguiente candidato en la lista de suplentes.

5) Pago de las ayudas y seguimiento

Las ayudas asignadas comenzaran a contar su plazo, con caracter general, a partir de la fecha de
inicio del contrato del candidato seleccionado con el organismo correspondiente, ya sea
posterior a la resolucion de concesion, o anterior a la misma, y en este Ultimo caso siempre con
el limite de la fecha en que se abre el plazo de presentacion de solicitudes.

El pago de las ayudas se realizara por anualidades a favor de las entidades beneficiarias. El pago
de la primera anualidad se tramitara con ocasion de la resolucion de concesion, y previa
presentacion del contrato cuya contratacién se incentiva. ElI pago de la siguiente anualidad
estara condicionado a la presentacién (y valoracidn positiva por parte del Comité Ejecutivo del
CPAN) de un informe de seguimiento cientifico-tecnoldgico del primer afio de actividad, que
deberd contar con la conformidad de la persona contratada y del IP responsable del
correspondiente grupo del CPAN.

En todas las publicaciones y otros resultados a los que puedan dar lugar las actividades
realizadas al amparo de esta convocatoria de ayudas debera hacerse referencia a la financiacion
recibida del Proyecto CPAN.
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ANEXO I: Relacion de Contratos

Referencia: CPAN09-TS01

“Ingeniero de Procesos de fabricacion de detectores de radiacion en la Sala Blanca del IMB-
CNM”

Grupo del CPAN beneficiario: Instituto de Microelectrénica de Barcelona CNM-IMB (CSIC)
Requisitos del candidato:

Ingeniero Superior, Licenciado en Fisica, Quimica o titulacién similar, con experiencia
demostrada en fabricacion, disefio y test de detectores de radiacion de semiconductores y en
procesos microelectrénicos en Sala Blanca.

Perfil del puesto:
Las principales responsabilidades del candidato seran:

e Preparacion y seguimiento de runes de fabricacion de detectores de radiacion en la Sala
Blanca del IMB-CNM.

e Responsable u operador de los equipos en el CNM relativos a tecnologia de detectores:
Bump-Bonder, CMP (Chemical Mechanical Polishing), Wafer grander, alineadora de
obleas.

e Apoyo a tareas relativas a bump-bonding.

e Tareas relativas a desarrollos tecnologicos para nuevos detectores (como por ejemplo,
APDs, SiPM, detectores de neutrones, detectores de pixel, detectores de alta resistencia
a la radiacion).

e Apoyo al test de detectores.

Informacion y contacto: Prof. Manuel Lozano. e-mail: manuel.lozano@cnm.es

Referencia: CPAN09-TS02

"Optimizacion del uso de los recursos informaticos del IGFAE para facilitar el acceso
generalizado a las tecnologias de computaciéon GRID"

Grupo del CPAN beneficiario: IGFAE, Universidad de Santiago de Compostela.
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Requisitos del candidato:
Titulado superior en alguna disciplina cientifica (doctor, licenciado, ingeniero). Conocimientos

avanzados en administracion de sistemas LINUX. Conocimientos basicos en tecnologias de
computacion GRID.

Perfil del puesto:

El candidato seleccionado se encargara de disefiar y poner en marcha la reorganizacién de los
recursos informaticos del IGFAE con el doble objetivo de optimizar su uso y de favorecer el
acceso a la tecnologia GRID a todos los grupos que todavia no la utilizan.

Informacion y contacto: Prof. José Luis Miramontes Antas. e-mail: jluis.miramontes@usc.es

Referencia: CPAN09-TS03

“Analisis de chubascos inclinados del experimento Auger con Offline”

Grupo CPAN beneficiario: IGFAE, Universidad de Santiago de Compostela.

Requisitos del candidato:

Licenciado o Ingeniero Superior con experiencia en el software oficial de la colaboracion Auger
y con conocimientos programacion C++ y en sistemas Linux. Se valorara experiencia en
analisis de datos y se exige disponibilidad para viajar.

Perfil del puesto:

El candidato participara en las actividades que el grupo lleva en el Observatorio Auger y sera
responsable de supervisar la adaptacion del cédigo de reconstruccion de chubascos inclinados
que se esta realizado en Karlsruhe y facilitar la transicién de los miembros del grupo a esta

plataforma.

Informacion y contacto: Prof: Enrique Zas. e-mail: enrique.zas@gmail.com

Referencia: CPAN09-TS04

“Desarrollo de un prototipo de detector de alta presion de Xenon para el experimento NEXT y
colaboracion en la operacion inicial del iman del detector cercano de T2K”

Grupo del CPAN beneficiario: IFAE, Barcelona
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Requisitos del candidato:

Ingeniero superior o licenciado en Fisica. Se evaluara de forma positiva la experiencia en
operacién de sistema de gases, sistemas de vacio, sistemas de adquisicién de datos, detectores
de radiaciones ionizantes basadas en gas, simulaciones numéricas y lenguaje de programacion
C+ +. Imprescindible buen nivel de inglés escrito y hablado asi como flexibilidad para pasar
temporadas en Japon el primer afio de contrato.

Perfil del puesto:

El candidato tomara parte en el desarrollo, instalacion y puesta en marcha de un sistema de gas a
alta presion (10 bares) de Xenon. Colaboraré en el disefio, construccion y puesta en marcha de
un sistema de lectura basado en una matriz de sensores de luz del tipo fotodiodos de avalancha
(APD) asi como en la operacion y analisis de los resultados en funcion de las cualificaciones del
candidato.

El candidato contribuird a la instalacion del sistema de slow control del iman que se encarga del
monitorizaje en tiempo real de los pardmetros de funcionamiento del iman tales como
temperatura, presion, flujo de agua, voltaje del iman, corriente, etc... El sistema esta montado
sobre un controlador PLC de la marca Siemens con software de lectura basado en el lenguaje de
programacion C++. El candidato supervisara la instalacién y puesta en marcha del sistema de
distribucion del agua de refrigeracion. El sistema ha sido disefiado en el IFAE.

Informacion y contacto: Dr. Federico Sanchez. e-mail: fsanchez@ifae.es

Referencia: CPAN09-TS05

“Colaboracion en el disefio de camaras de fotodetectores de estado sélido y electrénica de
Readout para el proyecto CTA”

Grupo del CPAN beneficiario: Universidad Complutense de Madrid
Requisitos del candidato:

Ingeniero Electronico, Licenciado en Fisica con perfil de Electronica o similar, con
conocimientos de dispositivos optoelectronicos de estado sélido y fotomultiplicadores (PMTs),
asi como Electrénica Anal6gica y Digital. Se valorara positivamente la disponibilidad para
viajar y realizar periodos de formacion en el extranjero.

Perfil del puesto:

El candidato trabajara en el disefio de clusters basados en PMTs y fotodiodos de avalancha en
Geiger-Mode (GAPD) incluyendo toda la electronica de readout asociada, y participara en los
prototipos de las cAmaras de telescopios Cerenkov para el proyecto CTA con el grupo de la
Universidad Complutense de Madrid.
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Para ello deberdA montar y testear chips de Ultima generacion para la digitalizacion y
monitorizacion simultanea de mdltiples formas de onda con anchos de banda superiores a 1
GHz. Asimismo trabajara en el disefio y montaje de arrays de prueba usando PMTs y GAPDs en
Single Photoelectron Counting, Crosstalk, ruido y tiempo de respuesta de los arrays de
detectores.

Informacién y contacto: Prof. Maria Victoria Fonseca.
e-mail: fonseca@sagan.gae.ucm.es

Referencia: CPANO09-TS06

“Técnicas de bajo fondo en experimentos de Fisica de Neutrinos y Axiones”
Grupo CPAN beneficiario: Universidad de Zaragoza
Requisitos del candidato:

Licenciado en Fisica o Ingeniero superior. Se valorard experiencia general de laboratorio y méas
especificamente en Fisica experimental de particulas.

Perfil del puesto:

El candidato participara en las actividades que el grupo lleva a cabo en el seno del programa
experimental de fisica de neutrinos y axiones, especialmente en el Laboratorio Subterraneo de
Canfranc, (experimentos BiPo y NEXT) aunque eventualmente también en el CERN
(experimento CAST). EI periodo comprendido por el contrato va a conocer una intensa
actividad caracterizada por la preparacion e instalacion de los primeros montajes de los
mencionados experimentos en las nuevas instalaciones subterraneas del LSC. El candidato
contribuira en el trabajo experimental de dichos montajes (disefio, montaje, caracterizacion,
operacion, adquisicion) y méas especialmente en los aspectos de bajo fondo relacionados con los
mismos (radon, blindajes, radiopureza de materiales, estudios de fondo,...).

Informacion y contacto: Prof. Julio Morales Villasevil (jmorales@unizar.es), Prof. Igor G.
Irastorza (Igor.lrastorza@cern.ch)

Referencia: CPAN09-TS07

“Desarrollo de procedimientos para la automatizacion y control, en un entorno GRID, de la
simulacién/reconstruccion masiva de los datos del observatorio Pierre Auger”.

Grupo del CPAN beneficiario: Universidad de Granada.
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Requisitos del candidato:
Ingeniero en informatica.
Perfil del puesto:

El candidato ha de poseer experiencia en el uso de C++, sistemas Unix, entornos GRID, manejo
de bases de datos y conocimientos para desarrollar scripts en diferentes lenguajes. Integrado a
tiempo completo en el grupo de simulacién y reconstruccién de cascadas del observatorio Pierre
Auger, la labor del candidato consistira en: desarrollar procedimientos para la automatizacion de
la produccion de sucesos simulados y reconstruccion de datos reales; desarrollo de bases de
datos para el control de las diferentes lineas de produccion; desarrollo de un entorno GRID, que
aune los esfuerzos de computacion de los grupos espafioles, con vistas a su participacion en el
proyecto futuro conocido como Auger Norte.

Informacion y contacto: Prof. Antonio Bueno. e-mail: a.bueno@ugr.es

Referencia; CPAN09-TMO01

“Simulacion y test de sensores de silicio fabricados en tecnologias CMOS estandar para
microelectrénica”

Grupo del CPAN beneficiario: Universidad de Barcelona
Requisitos del candidato:

Ingeniero técnico o Diplomado en Fisica con conocimientos de electronica. Disponibilidad para
viajar y pasar periodos de formacién en el extranjero.

Perfil del puesto:

El candidato seleccionado participara en el desarrollo de sensores para sistemas de trazas para
futuros experimentos como los de ILC o CLIC, siendo los sensores de silicio la solucion mas
prometedora al permitir introducir poco material. Estos desarrollos pueden ser Utiles también
para los proyectos de SLHC, como SLHCb en el que el grupo estd involucrado. La tarea
principal del candidato seria la simulacion a nivel de dispositivo y el test de dichos sensores
fabricados en tecnologias CMOS estandar para electrdnica. Este tipo de tecnologias permite la
integracion de la electronica junto con el sensor, asi que el candidato deberia tener
conocimientos de electronica.

Informacion y contacto: Prof.. Lluis Garrido. e-mail: garrido@ecm.ub.es

CPAN

IFIC, CSIC — Universidad de Valencia
Email: cpan@ific.uv.es Edificio Institutos de Investigacion
Tel.: +34 96 354 3473 Apartado de correos 22085

Fax: +34 96 354 34 88 E-46071 Valencia. Espafa


mailto:a.bueno@ugr.es
mailto:garrido@ifae.es

CPAN ~ CENTRO NACIONAL DE FiSICA DE
w20 PARTICULAS, ASTROPARTICULAS Y NUCLEAR

Referencia: CPAN09-TMO02

“Participacion en el estudio del disefio de la electrdnica de “front end” de CTA”
Grupo del CPAN beneficiario: Universidad de Barcelona

Requisitos del candidato:

Formacién minima requerida: Ingeniero técnico o Diplomado en Fisica con conocimientos de
electronica. Disponibilidad para viajar y pasar periodos de formacion en el extranjero.

Perfil del puesto:

El candidato seleccionado participara en el desarrollo de la electronica de lectura para el estudio
de disefio del CTA. El técnico proporcionara soporte en los siguientes puntos:

» Test de la interfaz de los foto-detectores con la electronica.

« Caracterizacion de la electronica

« Desarrollo del sistema de lectura para el test:
- Desarrollos de hardware: placas de circuito impreso y lenguajes de descripcién de
hardware (VHDL o VERILOG).
- Desarrollo de software.

Informacion y contacto: Prof. Lluis Garrido; e-mail: garrido@ecm.ub.es

CPAN

IFIC, CSIC — Universidad de Valencia
Email: cpan@ific.uv.es Edificio Institutos de Investigacion
Tel.: +34 96 354 3473 Apartado de correos 22085

Fax: +34 96 354 34 88 E-46071 Valencia. Espafa



